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Abstract (en)
[origin: WO8304248A1] The artificial fertilizer stimulates the supply of phosphorus and potassium to the plant. The artificial fertilizer, according
to the invention, is characterized by a certain ratio of silicon derivated compounds; it comprises particularly a ratio from 2 to 10 % by weight,
based on SiO2?. The preferred compound based on silicon derivatives forming part of the composition of the artificial fertilizer according to the

invention is siliceous earth. Said silicon derivative compound ratio in the artificial fertilizer in question provides for the supply to the plant of all the
phosphorous contained in the phosphorated compounds of the fertilizer in question: as a fact, it is not the phosphorus-containing ions but the silicon
derivative ions which are bound with the earth (and it is precisely this bond with the earth which was heretofore the main cause of the lack of supply
of phosphorus-containing compounds to the plant). The invention further relates to the method for manufacturing such artificial fertilizer; it also
encompasses the use of silicon derivative compounds as fertilizer adjuvants stimulating the supply of phosphorus and potassium to the plant.

Abstract (fr)

Engrais chimique qui stimule I'apport d'ions de phosphore et de potassium a la plante. L'engrais chimique selon l'invention est caractérisé par un
certain taux en composés dérivés du silicium; comportant en particulier un taux de 2 a 10 % en poids, ce taux étant exprimé et calculé en valeurs
SiO2. Le composé préférentiel a base de dérivés du silicium entrant dans la composition de I'engrais chimique selon l'invention est celui de la terre
silicieuse. Ce taux en composés dérivés du silicium, que présente I'engrais chimique en question, garantit I'apport a la plante de tout le phosphore
contenu dans les composés phosphorés de I'engrais en question: en effet, ce ne sont plus les ions phosphorés, mais bien les ions des dérivés du
silicium qui se lient avec la terre (et c'est justement cette liaison avec la terre qui était jusqu'ici cause principale du manque d'apport de composés
phosphorés a la plante). L'invention concerne, par ailleurs, le procédé de fabrication de cet engrais chimique; elle englobe également I'utilisation de
composés dérivés du silicium comme adjuvants d'engrais stimulant I'apport de phosphore et de potassium a la plante.
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